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silicon, which substrate has a silicon oxide layer

present on the surface of the substrate and an

antireflection layer applied to the silicon oxide layer,

AA

Schleusbn- MO BB cc {»\‘ Which .antireﬂ.ecti.on layer '%s deposited onto the
kamime /Hexzung Mg meeaazenef.lw {’”_,O dielectric passivation layer in a process chamber.
S ﬂ According to the invention, in order to achieve a
§§ ‘ o - stability of corresponding solar cells or solar cell
E 2453 3 \ g modules produced therefrom against a potential
' ’ & - induced degradation (PID), the dielectric passivation
/V \ layer is formed from the surface of the substrate in
U8 scdin. I s 1 o) e s shater by s of . pland

=
pumpe EE pumpe (57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich
FF 442 FE auf ein Verfahren zum Herstellen einer Solarzelle

mit einem aus Silicium bestehenden Substrat mit
einer auf der Oberfldche des Substrats vorhandenen
Fig. 2 Siliciumoxidschicht und  einer auf  dieser
aufgebrachten Antireflexionsschicht, die in einem

AA Lock chamber DD Substrate Prozessraum auf die dielektrische

BB Heating EE Workpiece carrier
CC Process zone FF Vacuum pump

Passivierungsschicht abgeschieden wird. Um eine
Stabilitdt entsprechender Solarzellen bzw. der
daraus gefertigten Solarzellenmodule gegen eine
potential induzierte Degradation (PID) zu erzielen,

wird vorgeschlagen, dass die dielektrische Passivierungsschicht aus der Oberfliche des Substrats in dem Prozessraum mittels eines
ein oxidierendes Gas enthaltenden Plasmas ausgebildet wird.
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see additional sheet
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claims. o
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The International Searching Authority has determined that this international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 2 (in full); 1, 6-11, 13-15 (in part)

A process for producing a solar cell having an anti-reflective layer which is deposited on a
dielectric silicon oxide passivation layer in a process chamber, wherein the dielectric
passivation layer is formed in the process chamber using an at least partially dissociated
oxidizing gas.

2. Claims 3-5, 12 (in full); 1, 6-11, 13-15 (in part)

A process for producing a solar cell having an anti-reflective layer which is deposited on a
dielectric silicon oxide passivation layer in a process chamber, wherein the dielectric
passivation layer is formed in a preliminary chamber upstream of the process chamber in the
presence of an oxidizing gas at a temperature T 2 250°C and at a partial oxygen pressure of at
least 100 Pa.
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siehe Zusatzblatt

-

Da der Anmelder alle erforderlichen zusatzlichen Recherchengeblihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriiche.

2 I:' Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiihrt werden konnte, der
’ zusatzliche Recherchengebuhr gerechtfertigt héatte, hat die Behérde nicht zur Zahlung solcher Gebuihren aufgefordert.

3. I:' Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusatzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich
dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriiche, fur die Geblhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriche Nr.

4. |:| Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebuihren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale
Recherchenbericht beschrankt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwahnte Erfindung; diese ist in folgenden
Ansprichen erfasst:

Bemerkungen hinsichtlich Der Anmelder hat die zusétzlichen Recherchengeblhren unter Widerspruch entrichtet und die
eines Widerspruchs gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebiihr gezahlt.

Die zuséatzlichen Recherchengebihren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt,
jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebuhr nicht innerhalb der in der
Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.

m Die Zahlung der zuséatzlichen Recherchengebiihren erfolgte ohne Widerspruch.
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Die internationale Recherchenbehdorde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthalt,
namlich:

1. Anspriiche: 2(vollstandig); 1, 6-11, 13-15(teilweise)

Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit einer
Antireflexionsschicht, die in einem Prozessraum auf eine
dielektrische Passivierungsschicht aus Siliziumoxid
abgeschieden wird, wobei die dielektrische
Passivierungsschicht in dem Prozessraum mittels eines
zumindest teilweise dissoziierten, oxidierenden Gases
ausgebildet wird

2. Anspriiche: 3-5, 12(vollstandig); 1, 6-11, 13-15(teilweise)

Verfahren zur Herstellung einer Solarzelle mit einer
Antireflexionsschicht, die in einem Prozessraum auf eine
dielektrische Passivierungsschicht aus Siliziumoxid
abgeschieden wird, wobei die dielektrische
Passivierungsschicht in einem dem Prozessraum
vorgeschalteten Vorprozessraum in Gegenwart eines
oxidierenden Gases bei T>= 250°C und zumindest 100 Pa
Sauerstoffpartialdruck.
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